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摘要(译)

本发明公开了一种WOLED背板及其制造方法。该方法包括：在基板上形
成滤色器层的图案;通过半色调曝光使所述滤色器层的图案曝光，以在所
述滤色器层的图案中形成凹槽结构;在形成有所述沟槽结构的所述基板的
表面上形成树脂材料层的图案，以及重掺杂所述树脂材料层的部分区域
以形成具有导电性的重掺杂部分;所述树脂材料层的重掺杂部分区域对应
于像素电极区域，通孔区域和所述像素电极区域与所述通孔区域之间的
连接区域;以及在重掺杂所述树脂材料层的部分区域之后，在所述基板的
表面上依次形成有机发光层和阴极。在本发明中，通过在滤色器层中形
成槽结构而不是制造传统的像素限定层，降低了生产成本。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b5e6ba39-55d2-4c51-86ab-b2da6737a48e
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220160260788%22.PGNR.&OS=DN/20160260788&RS=DN/20160260788

